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Eletronica Industrial / Periodo: 6
Professor: Wagner de Castro (Especialista)
CH: 80h

Ementa:

Dispositivos semicondutores: Principio de funcionamento, célculo de tensdo/corrente na saida e entrada: calculo das perdas e protecdo térmica,
especificacdo. Dispositivos semicondutores de poténcia: Diodo, TBJ, Mosfet. Dispositivos semicondutores de poténcia: SCR, Triac, GTO, IGBT.
Conversores CA-CC: nédo-controlados e controlados. monofasicos e trifasicos. Conversores CA-CA: controle liga-desliga e controle de fase,
monofasicos e trifasicos. Conversores CC-CC ‘chopper' classe A, B, C, D e E. Conversores CC-CA: inversores PWM, monofasicos e trifasicos. Circuitos
de disparo e 'snubber".

Habilidades:

Compreender os principios de funcionamento dos dispositivos semicondutores; Calcular parametros elétricos nas entradas e saidas dos dispositivos
semicondutores; Distinguir e analisar os conversores CA-CC, CA-CA, CC-CC e CC-CA; Compreender a importancia dos circuitos snubber e circuitos de
disparo na protecao dos dispositivos semicondutores.

Metodologia:

As aulas a distancia serao realizadas em video aulas, material disponivel no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), atividades de apoio para
exploracao e enriquecimento do contetdo trabalhado, féruns de discussdo, atividades de sistematizacao, avaliacdes e laboratérios praticos virtuais.
Recursos Didaticos:

Livro didético;

Video aula;

Féruns;

Estudos Dirigidos (Estudo de caso);

Experimentos em laboratdrio virtual;

Biblioteca virtual;

Atividades em campo.

Contetido Programatico:

Dispositivos semicondutores: Principio de funcionamento
Dispositivos semicondutores de poténcia: Diodo, TBJ, Mosfet
Dispositivos semicondutores de poténcia: SCR, Triac, GTO, IGBT
Conversores CA-CC E Conversores CA-CA

Conversores CC-CC

Conversores CC-CA e Circuitos de disparo e 'snubber"

Sistema de Avaliacao:

A distribuicao dos 100 pontos acontecera da seguinte forma durante o periodo de oferta da disciplina:
Férum de Discussao Avaliativo: 10%

Estudo Dirigido:10%

Avaliagao Parcial | : 15%

Avaliagao Parcial Il : 15%

Avaliacao Final: 50%

Caso o aluno ndo alcance no minimo 60% da pontuacdo distribuida, haverd a Avaliacao Suplementar com as seguintes caracteristicas:
Todo o conteldo da disciplina. Valor: 100 pontos

Pré-requisito: Resultado Final >= 20 e <60

Regra: (Resultado Final + Nota Prova Suplementar) / 2

Média final para Aprovacgédo: >= 60 pontos

Bibliografia Principal:

MALVINO, Albert; BATES, David. Eletronica, 8a edicao. Porto Alegre: AMGH, 2016.

ALMEIDA, José Luiz Antunes (2013). Dispositivos Semicondutores: Tiristores - Controle de Poténcia em CC e CA, 13a edicio. S0 Paulo: Editora Erica.
ALBUQUERQUE, Rdmulo Oliveira; SEABRA, Antonio Carlos (2009). Utilizando Eletrénica, 2a edicdo. S&o Paulo: Editora Erica.

Bibliografia Complementar:

SCHULER, Charles. Eletrénica I. 8a edicdo. Porto Alegre: AMGH, 2013.

RAZAVI, B. Fundamentos de Microeletronica. Rio de Janeiro: LTC / Grupo Gen, 2010.

SEDRA, A.; SMITH, K. Microeletrénica. Sao Paulo: Pearson, 2007.

BOYLESTAD, NASHELSKY, L. Dispositivos Eletronicos e Teoria dos Circuitos. Sdo Paulo: Pearson, 2004.
SILVA FILHO, Matheus Teodoro da. Fundamentos de Eletricidade. Rio de Janeiro: LTC, 2007. E-book.
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